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AU5517DR2G
codice articolo del costruttore: AU5517DR2G

Costruttore / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Parte della descrizione: IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16SOIC

Specifiche: AU5517DR2G.pdf

Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta: New original, 2702 pcs Stock Available.

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni

Modello di prodotti AU5517DR2G

fabbricante AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Descrizione IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16SOIC

Categoria
Circuiti integrati (CI) > Lineari - Amplificatori -

Strumentazione, AmplificStato parte 2702 pcs Stock

Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V

Tensione - Offset ingresso 400µV

Contenitore dispositivo fornitore 16-SOIC

Slew rate 50 V/µs

Serie -

imballaggio Tape & Reel (TR)

Contenitore / involucro 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)

Tipo di uscita Push-Pull

temperatura di esercizio -40°C ~ 125°C

Numero di circuiti 2

Tipo montaggio Surface Mount

Guadagno Prodotto larghezza di banda 2MHz

Corrente - Alimentazione 2.6mA

Corrente - Uscita / Canale 650µA

Corrente - Polarizzazione ingresso 400nA

Tipo Amplificatore Transconductance

-3 dB Larghezza di banda -
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